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Me Fortschreibung des perspektivischen Bauelementesorti-
mentes flir den Zeitraum 1990 his 1995 wird, sinschliellich

~der in der Vorlage vorgeschlagenen lal3nahmen, mit den in

den- Diskussion gegebenen Hinweisen zur Kenntnis CENTmMmET .

Das abgestimmte perspektivische Bauslementesortiment ist
nach Bestdtigung als wvertrauwliche Verschlufsache den
Generaldirektoren der Anwenderkombinate des Industrie-
zweiges Elektrotechnik/Elektronik, den Leitern der For-
schungs— und Entwicklungseinrichtungen der Aksdemie der
Wissenschaftten und  den Ministerien T Hoch—  und
Fachschulwesen, Wissenschaft und Technik, Warkzeug— und
Verarbeitungsmaschinenbas sowie den Leitern der bewaff—
naten Organe als verbindliche Unterlage fir den perspekti-
vischen Einsatz elektronischer Bawelemente zu ibergeben.

Vi: Generasldirektor des VER KEME
T: 20.12.1989

Die Aufgaben, Zielstellungen und MaBnahmen zur Fortschrei-
bung bzw. wsiteren Untersetzung des perspektivischen Baue-—
lementesortimentes sind in enger Zusammenarbeit mit  den
Hauptanwendern =zu l&sen. Dazu sind turnusmdlig  Applika-
tionsberatungen durchzufihren und dis Ergebnisse halbighr-—
lich zu protokollieren.

Vi GBensraldirektor des VER KME
T: 47920 und 9/90

Die Abrechnung der im Jahre 1990 erzielten Ergebnisse bei
der Umsetzung des perspektivischen Bauelementesortimentes
aktiver elektronischer Bauelemente und die in enger Zusam-—
menarbeit mit den Anwenderkombinaten vorgesehens Fort-

schireibung  entsprechend der zentralen Beschlisse von Par-—

tei und Regierung fiv den Zeitraum 1991 -~ 1995 ist dem
Minister fir Elektrotechrnik und Elektronik im November
1990 worzulegen, '

Vi Ganeraldirsktor VEB KME
Tz 1L590)

Fir perspektivisch bestinmende Maupterzeugnislinian
der Hauptanwenderkembinate sing Realisierungshkonzeptionen
- Bicherung der Themen nach dor Methodik der 2Afalgrei—
chen Zusammenarbeit zwischen dem VED KRD und dem VED
KME, im Rahmen der Vorlaufapplikation abzustimmen.

Vi Beneraldirektoren der Beritoindustrie
Generaldivrektor des YER HME
Te 4/90
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Grundl agen dev Bauelementestrategie

Abrechnung der im Jshire 198% erzielten Ergebnicse beil der
Durchssetzung des perspekltivischen Bauslamente-Sortimentes

Fartschreibung des perspektivischen Bauslemente-Hortimen-

tpe bis 1995 sinschliellich der
tionalen

Ergebnisse der interna—
Zusammenarbeit und der Bewesrtung des erreichten

wissenschafttlich—~technischen Arbeitsstandes

4. Skonomische

Bewertung des fir den Zeitraum 1991-1993

vrgesaehenaen parspektivischen Bauslemente-Sortimentes zur

Sicherung

und Bedarfsdeckung entscheidender volkswirt-

schaftlicher Vorhaben

S. Aufgaben,
bestehender

Ziglgtellungern und MafBnahmen zur Lisung noch
Problemsz bei der Einordnung wnd Realisierung

von Forderungen der Anwenderindustris

Anlage 1:
Blatt 19

Anlage Z:
Blatt 20
Anlage 3:

Blatt 23

Anlage 4:
Blatt 24

finlage S:
Blatt 25

Anlage &:
Blatt 2&

ABnlage 7:
Blatt 2%

Anlage 8:
Biatt 54

Anlage 7@
Hlatt 35

Neue Beschlisse des Ministerrates, die Rickwirkun-—
gern auf die Baurlemente—-Herstellerindustrie haben

Bauslemente-Uberleitungen 1989 der Kombinate Mi-
kiroglektronik und Carl Iziss JENA fir Anwendungs-—
schwerpgunkie der Gerdteindustrie
NSW-Valutamittelbedarf fir Forschung und Entwick-—
lung 1989 y

Erreichte Sicherung der Btastsplanthemen der Ge-
rateindustrie 1990 (Arbeitsstand 10/89)
Faorschungs— und Entwicklungsthemsn 1990 mit Baue—
lementeforderungen mit hoher Valutabelastung

Technisch bedingte Valutabelastung pro Erzeugnis
fiir Haupterzeugnislinien der Hauptanwenderkombina-—
te fir den Zeitrsum von 1990 bis 1995

Informationsibersicht Gber die Baueslementesorti-
mantsbearbeitung, die Gestaltung des perspektivi-
schen BSortimentes einschlieflich technischer Be-
wartung '

Ubersichlt lber die Gesamttypeneahl des Sortimentes
aktiver Bauelemente der Hombinate Mikroelektronik
und Carl Ieiss JENA (ZMD)

Wichtige Anwenderfaordsrungen Gber deren Einordnung
noch nicht gntaechiesden werdaen oonte
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Anlage 10: ibersicht iber das perspeiktivische Bauelemente-—
Blatt 34 Sartiment 1990 bis 1994

10.1. Sortiment U 80800 und U 80700

10.2. 8MD-Bauelementesortiment

10.3. ASIC-Bauelementesortiment

10.4. Bauslementeliste als Tell der Gesamtstrategie

17990-1994 (WS B 410-23/89)
(Die Anlagen 10.2-10.4 sind nichit Bestandteil der VWS
B 410-24/8%9 und werden gesondert avsgewissen)

Anlage 11: Bilanz Bedarf-Aufkommen aktiver elektronischer
latt 38 Bauslemente

ﬁnlaga‘lﬁ: NEW-Importbelastung (Dauslemente)

Rlatt 40

1. _Grundlagen

Die Festlegung des Ministers fir Elekirotechnik/Elektronik im
Ergebnis der Behandlung der VYar-lage "Fortschreibung des per-—
spektivischen Bauslemente~Sortimentes fir den Zeitraum 1989
1993" vom November 1988 besteht in dem fuftrag, mit dem wvor-
liegenden Dokument die Sortimentsentwickiung der bauslemente—
harstellenden Betriebe der Kombinate Mikroeslektronik und Carl
ieiss JENA fUr den Zeitraum 1990 bis 1994 darzustellen.

. Dazu wurden die Politbiro— und Ministerratsheschlisue, die den

Industriebereich Elsktrotechnik/Elektiranil betreffen, in den
Kombinaten Mikroelektronik und Carl Zeiss JENA entsprechend
ihres volkswirtschaftlichen Auftrages in den Plinen Wissen—
schaft und Technik weiter untersetzt bzuw. realisiert.

In Ergdnzung der mit der 0.g. Vorlage vom November 1988 ge-—
nannten =zentralen Beschlisse wurden zusdtzlich die in der
Anlage 1 aufgefihrten zentralen Beschlisse bei der Fartschrei—
bung des Sortimentes fir den Zeitraum bis 1995 beriicksichtigt.

fAbgeleitet aus den zentralen feschlissen konzentrierte sich
die Arbeit zur weiteren Sortimentsentwicklung auf folgende
Erzeugnislinien:

— CAD/CAM und Rechentechnik {QQ2E)

- Fersonal—- und Bildungscomputar ~mit Peripherie (i 5601,
K 5504) E

— Bchreib- und Drucktechnik einschl. Ploatter im VER KRD

= moderne Konsumglter, insbesendere der Unterhaltungselektro—
nik im VEB KRF/KRD

= numerische Steusrungssystems Fir WMWY

— Auvtomatisierungs— und Industriescomputertechnil im VER KAAB/
KEAW

=~ Drehstromantriehstechnik einschi, Trishfaiveeughaeu im VER
KEM/KAAB/KLEW

— digitale Ubertragungs— und Varmittlungstechnik. im VER KNE
Die Zielriahtung erfafite dabei folgende Schwarpunktaufgabens:
- umfassende Sicherung der Bau&lamﬁntﬁvarﬁmwgung aus Eigen—

aufkommen auf der Brundlage der zur Varfligung stehenden
Basistechnolagien und RGW-Importe
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~ Weitestgehender Einsatsy von M- und ABIC-Tauel emoerntan

— Bereitstellung von Bauelementen bhereitse aus Master— baw.
GLE-Produktion

~ Hichearung zeitwelliger MEW-Ubkerbrickungsimporte F 8

Forschung und Entwicklung

Das perspektivische Bauelementesortiment F4r den Einsatz in
den Themen der Landesverteidigung, das giner gesonderten Ge-—
heimhaltung unterliegt, ist in giner speziellen Vorlage ent-
halten (VW8 B 410-5/8%9).

Z. Abrechnung der im Jahre 1987 erzielten Ergebnisse bel der
Bestaltung und Umsetzung des perspekiivicecchen Jauvelemente-
Sortimentes

o e g e .y T T T ey S e S e S e e e o ame et v e e e 01 et e e g o b g

2.1 Abrechnung der mit der Sortimentsstrategie 19891993 fest~
gelegten Arbeitsrichtungen

i o o e u S e e Wr G4 M R W NG R AEY WER T SR W W e S e wwe W Fen Ey FNP W W W e S W R Tem vMw M e v e v e e

Die fir 19879 gestellten Ziele zur Bereitsgtellung oeusr Bauelec
mente wurden ecflllt
- Ubegrleitung (Y siy il . Typarn miltivalent ginsgtzbarer

Bauelemente des VEB EME und VER KCZ

-~ {Uberleitung von 24 Typen anwendungespezrifischer Schaltireisc
(ASIC)

— Bearbeitung von 47 anwendungsepezifischen Lisungen (daerunter
31 Gate-Array—,11 Standardzellen—-und & I5A- Entwiirfel.

Besonders hervorzuheben sind dabei:

- grste Schaltkreise des Systems U 80400

- neue hochintegrierte Speicher

= BIFET-0OPV in SMD-Technik

— weitere Kleinleistungstransistoren in BMI-Ausfihruag
— npn—Darlington-Transistoran

- Transistormodule 1000 V, &0 &

-

Dig detaillierte Ubersichi ist in der ﬁnlggm"? enthalten.

Hervorzuheben sind auch die im ﬁahm@d der Wetibewerbsinmnitiati-
vern zu Ehren des 40.Jshirestages der DDR und des XII.Parteita-
ges der BED erbrachten Leistungen, wie:

— vorfristige Uberleitung erster Typen des UB0H00-8ystons noch
198% in die Froduktion

- die Bereitstellung erster Muster entscheidender Typen des
U3O7a0—-5ystemns und

- die Vorziehung von Uberleitungsterminen und die Erhdhung der
GLE-Produktion insbesonduire bhei integrierten Schaltkreisen
fiir die 4.C0eré&telkonzeption Farbfernsehenpfinger

Die in der Fortschreibung des perspeltivischen Bauelementesor-—
timentes Flr den Zeitraum 1990-1993 dargestellien offenen,
noch nicht gekidrten Bauelementeforderungen konnten in wichti-
gen Fositionen keiner Entscheidung zugefihrlt werden und sind

weiter Gegenstand der Arbeit am perspektivischen Bortiment.
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2.2. Ergebnisse der wiss.-techn. Arbeit mit Aussagen zur app-

‘ likativen urid versgrgungesseitigen Bicherung der
Staatsplédne Wissenschaft und Technik der Geridteindustrie
im Jdahre 1989

T e e e s e m e e Bt Bt wet 3 M e e e e e o e er W e e A MR v e B e we m m we e v W v W e et S e e W e et w— vy e i A

Im Jahr 198% werden duwch den VEBD Applikationszentrum Elek—
tronik Berlin 608 Themen der Pléne Wissenschaft und Technik
der Gerdteindustrie, davon

122 LVO-Themen

274 Staatsplanthenen
spplikativ und versorgungeseitig bearbeitet.
Mit Arbeitsstand vom 30.10.89 ist die Versorgung der 0.9
Themen mit Bauvelementen wie feolgt untersebzt.

Eigenproduktion: Bestellungen Geaed T
Vertragebindung Z.188 TH
Vartragsrealisigrung 8.349 TH

SH-Importe: Bestel lungen FosS TH
Vertragshindung e P
Vertragerealiszisrung Gedhbd TH

MEW-Importe: Planmittel S.300, TUM
Vertragsbindung 4,521 TVM
Vaertiragsrealisiarung 5. 109 TYM

- Die SBtruktur der abgestimmten NSW-Importe ist wertméflig und
industriezweigbezogen in Anlage 3 dargestellt.

Afuf  der Brundlage der bisher erreichten Planmdfigkeit in der
Versorgung wird die komplexe Sicherung der Pléne Wissenschaft
und Technik der Gerateindustrie 1989 gewdhrleistetl.

Eine Ausnahme bildet der Komplex ES 1835, fir den zu 3 Tvpen
bisgher kein Angebot aus dem NSW singeholt werden konnte.

~2.3. Ergebnisse der Hauptabstimmungen zur Vorbereitung der
Plane Wissenschaft und Technik der Gerdteindustrie im
Jahr 1990

T L S R T S S 0 W) Sl (. et v i . kg g s v o W W Mt ot oot o e vy w r o . o

32 Themen dor-

L

Flr 1990 wurden durch die Geribeindustrie
Flane Wissenschaft und Technik, davah

108 LVO-Themen
Z41 Staatsplanthemen

zuwr applikativen und VEramrgungﬁﬁEitigﬁn Bicherung angemgl-—
get.

im Ergebnis der Hauptabstimmungen wird die in  der Varfligung

(== e 4 e e T e e

39/78 des MEE genannte Aufgabonstellung, in Foraschungs— und

Entwickiungsthemen der BGerdtoindustirie nuwe Jauelemente einzu-
setzen, die Bestandteil des gegenwdrtigen und  zukinftigen
Hauelementesortimentes sind, bei 90 % der ingereichten Thaemen

(233 % der Staatsplanthemen) erreicht(Anlage 4).
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2w den Bauelementeforderungen aulerhalb des Sortiments
gehidren:

- Bauelemente, fir die bisher mit den vorliufigen Orientie-~
rungskennziffern zum Flinfishrplan keine materiell-technische
und technologische Bilanzierung fir Entwicklung und Produk-
tion erreicht werden konnte

— Bauelemente mit Kleinststickzahlen, Fir die der Aufwand
einer Eigenentwicklung Skonomisch untragbar ist (RickfluB-
dauer > 10 Jahre) und RGW-Importtypen nicht bekannt sind.

Anlage 5 enthidlt esine Obhersicht

gewdhlte Hsupterzeugnislipiepn sulerbalb des bestdtigher

mentes eingesetzt werden.

Zur weiteren Vorbereitung und Durchsetzung der komplexen 8i-
cherung der FliEne Wissenschaft und Technilk der Gerdteindustries
17920 sind folgende MaBnahmen vorgesehen:

= Durchfihrung von themenbezogenen Bedarfsverteidigungen mit
dem Ziel der weitestgehenden Minimierung der NSW-Importe
duwrch weitere applikative Lisungen milt dem verfilgharen Sor-
timent bis 31.12.1989 und laufend

- Sicherung der Bilanzierung des Bauslaementebedarts fir For-
schung und Entwicklung aus Eigenasuflkommen sowis der erfor-

derlichen RGW- und NSW-Importe fir das Jahr 1990 in Hohe

van S.4 Mioc VM {davon 1,3 Mic VM zweckgebunden +i{r den VEB

FHEY im Rahmen der staatlichen Planaufoabe fir den VER KME
Damit kann asus heutiger Sicht esingeschitzt werden, dsafI die

F/E-Staatsplan— und LVO-Aufgaben der Beriteindustrie 1990
gezichert werden kinnen.

3. Fortschreibung des perspektivischen Bauelemente-Sortimen-—
tes bis 1995 einschlieBlich der Ergebnisse aus der inter-—
nationalen Zusammenarbeit und der Bewsrtung des erreichten
wissenschaftlich-technischen Arbeitsstandes

Auf der Brundlage der mit dem Staatsplan 1989, dem Planentwurf
i99¢ und den vorliufigen Orientierungskennziffern F0r den
Fanf jahrplan 1991-95 geschaffenen biw. =zu schaffenden Voraus-—
setzungen war die Fortechreibung des perspektiviechen Bauele-—
mentesortiments im Jahre 198% Gegenstand der intensiven Zusam-—
menarbeit zwischen Herstellern und Anwendern mikroslektroni-
zcher Bauslemente.

v > oy
7

Im VEB KME, insbesondere im VER AEB und in den Applikatians—
stellen der bauelementeherstellendan Hoetricbe, wwrden 742
Bauelemente-Entwicklungsantrige bearbeitel (oiehe fanlage 7).
Davon  konnten 3l& Forderungan sortimentsseitig gekldrt und
gingeordnet bzw. applikativ untercetzt werden.

Ii4 BaueiementE~Entwizklungsfurderungan muten  aus dkonomi-—
schan  Grinden { Mindermengen, einmalige Badarfsforderungen
d.a.Mm. ] sowie aus materiell-technischen Brindon  (U.o. z.7%F.

fehlende Basistechnologien) swrilchkgewicsen werden.
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112 Bauelem@nte~Eﬁtwicklumgﬁfmrdmrungen, die sich zu etwa 40
Bauelementetypen zusammenfassen lassen {vgl. Abschnitt §8),
missen auf Grund ihres strategisch langfristigen Charakters
weiter bearbeitst werden, konnten aber bisher nicht bilanziert
und eingeocrdnet werden.

Die Aufnahme nsuer Typen in das perepektivieche Jauelemente-
Sortiment muBte auch unter Wahirung und Berlocksichtigung der
Gkonomischen Effektivitit und der sich daraus ergebenden  Kon-
sequenzen  flr die Eigenerwirtschaftung der Mittel im VER KME
bewertet und entschieden werden.

Hinzu  kommt, dali die verfligbaren Fonds pur Einhaltung und

Verbesserung der notwendigen Proportionon zwischen den Betris—

hen des Kombinates eingesetzt werden missen.

Das betrifft schwerpunktmilig

— die Bereitstellung von Siliziumscheiben, insbesindere Fir
héchstintegrierte Schaltkreise, Ffir die Qpto~ und die Lei-
stungsel ektronilk,

~ die Trigerstreifenentwicklung wund ~produlttion,

— die Testerentwicklung und Beresitstellung von Rationalisig-
rungsmittelin FUr Automatisierungsl Gsungen besonders im  Zy-
klus II, _

— die Ausgewogenheit der Erzeugnislinien Mikroelektronik (uni-
polar und bipolar), Opteoeleklronilk einschlisllich Bildedhiran
und der Leistungselektronik, wo inshesondere die territori—~
alen Ressourcen der Arbeitshriftes und die im Abschnitt 4 der
Vorlage dargestelltie Bedartsdaclung der Sordleindusirie sur
Entscheidungsfindung beigetragen haben.

Flr das perspektivische Sortiment altiver glekironischer Bau-
elemente fir Forschung, Entwicklung und Produktion bis 1994
#rgibt sich nachfolgende Cortechreilbuay der_kuapulierten__an-

zahl der im VEB KME und im VEB KCZ im genannten Zeitraum dber-

|

Hild 1: Kummulierte Anzanl der Uberieitungen der Bauslemente-
typen (Eigenauflkommnen, RGH~-Import ung ASIC)
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ur weiteren Sicherung der Erneusrungsrate {0 der Bauelemente—
und Gerdteindustrie werden in den ndchsten Jahren verstdrkt

varhandene Bauelemente-Funbtionen, {(Standard-TTL, Rund¥funk-
Fernseh—Bchaltkreisse, I8 der Indus iglﬁlﬁhl!uﬂih Uhren—-1I8,
Kamera—I&8 und weitere kundenspesifische IS) i min neues
Technologieniveau dbhergefidivti{ca.100 DDR-Typen/Jdahr, davan
cx. 90 multivalent einsetzbare). Ausgehend davan grgibt  sich
unter Bericksichtigung der Herausoaghme bzw. Produktionsein-

stellung tecghnisch und wmoralisch veraltelter Komponepten(ca. S50

Typen/Jahr, davon 30 Typen aus Eigenproduktion) eine voraus-—
Eichtliche mntw1c$1unm de %Ff{uuﬂaraﬁ Gesamtsortinentes oach

1970 1992 1994
Typananzahl 1704 1828 1950

Wie auch die interpnationale weltwelilt steigende Arbeitsteilung

zwischen Konzernen und LEandern seliglt, ist es aufgrund des
vorhandenen technischen wund dkonamischen Poltentials des REW
natwendig, die arbeitsteilige Entwichklupg wndd Produktion

inshesondere mit der UdEBR und C8SR zu profilieren. Das gilt
insbezondere fius

—- die Verbtreiterung der bestehenden Miliroproressor—-Systeme

- die Weiterentwicklung neuer schneller 1&- uind 32-Rilt-Bysteme

— leistungselekitronische Bauelemsnte hoher Stromstdrken und
gréferer Komplexitidt (integrierte Leistungselelkbtronil)

—oein breiteres Sortiment flir moderne elsltronische Konsumgii-
ter

Zur  Zeit laufen in dieser Richtung intensive sweiveltige Ab-
stimmungen, deren Ergebnisse bel der welteren Fart'chraxuung
des pergpekltivischen Sortiments sinflieflaen werden.

Zur beschleunigten Bereitstellung von Baueiﬁmegggg fUE fhochs

wertige neue Kopsumgiter der Unterhaltuogselekiropnik werden
auf der Basis der Festlegungen in d@ﬁ Beratungen Vam

05./04.11.88 im VER  HWF und 27.09.89 im VER AEF fulg erde
Lisungswege konzipiort:

= Das Kaonzeplt zur weiteren Entwicklung der  Sudictechnilk  ist

ahgestimmnt und wird in Etappen - big 4994 mit dar
Bereitstellung von 9 Typen Schaltlreise realisiert. Dazu
gehdren solch wichtige Bauelemnente wi e Dalby—I8,
Vorteiler/PLL 8DA Z121, Verkehrsf@ddecoder-I18.

- Fir die 4. Grundkonzeption Farbfernsebempfinger werden die
eingesatzten Iauolemente bio 1991 ;hqw}ﬁuit Eine  Ausnahme

bilden der 1 GHe-Vorteiler 8AB &35&6 und de Tungr—8chalt-
krelis TDA 9030 A, die den ﬁu{ham el P“"‘PﬂpWDHH‘LRGHFPa“
pazit3dt im ,wcnnmlcgieniVﬁau 4 im VEL HHF vorauscetzen. Nach
den wvorlaufigen Orientierungskenneiffeorn cum Finfiahrplan
1991-95 wird das erst 1994 migiich sein. Zu diesem Zeitpunkt
ist es sinovoll, &in Mo e e Tupeekonzgept  wit  nBuen
behaltkreisen m1ﬁ¢urunrﬁn. Mit dem VEB KRF wird deshallb bis

GF/70 eine Realisierungshkonzoplion sur Entwicklung elnps
neusn  Tuners und der dazu erforderlichen  faucelsampnte mil
Produktionseinfihrung 1994/95 avsgearbed bet und vorgelegt.
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— Die Einfihrung von Videotext und die Rationalisiesrung des
DAAS ist auf der Basis eigener bizw. aus dem RGW importierter
Bauelemente ab 1992 zu erreichen. Zur Entwicklung erforder-
licher Schaltkreise im VEB KME wird z.Zt. geprift, susitsz-
lich zum Flanentwurf 1990 mit Initiativihomen zu beginnen.
Eine mit dem VEB KRF abgestimmte Realisierungskonzeption
wird bis 12/89 vorgelegt.

— Zur Bereitstellung von Satelliten—-Empfangstechnik fir Hir-
rundfunk  und Fernsehen sind entsprechend dem Protokoll  der
Beratung VEB KME/KRF vom 27.09.89 honkrete Bauelemento-—
Realisierungskonzeptionen bis 30.11.89 dem Minister durch
VEB KRF/KME/KCZ vorzulegen.

- Die Entwicklung und Bereitstellung von Videorecordern und
Ch-Spielern erfordert neben der Einordnung von 13  neuen
Bauelementen {(darunter voraussichtlich 3 Bauelemente vam
Technologieniveau 4 des VER HWF) weitere volkswirtschaftli-
che Bilanzierungen (W.a. Kopftrommeln, Lauwfwerke, Laserab-—
tastsysteme). Eine Entscheidung mul deshalb aus dieser Sicht
vom VYEB KRF vorbereitet und vorgelegt werden., Zur Aufberei-
tung der notwendigen Voraussetzungern und Bedingungen fir die
Bereitstellung der aktiven Bauelemente aus dem VEB EME  und

VER KCZ sind diese Kombinate einrubesziehen.

— Die Einfihrung einer schrittweisen digitalen Signalverarboei-

- tung in Farbfernsehempfangern einschlieflich damit verbunde-—
ner  Gebravchewerte wie Bild im Bild, 100 Hr-Technik u.a.
erfordert die Erarbeitung einer abgestimmten Entwicklungs—
wanzeption zwischen dem VEB KRF/KME/KDZ bis 30.0%9.90.

Im Rahmen der strategischen Sortimentsfortschreibung, liegt ein
mit  der Anwenderindustrie abgestismbtes, oultivalent einsetz-—
bares Bauelemente-_und_Gehidusesortiment. fir die__0Oberfldchen—

S e e S G S G S GRS e e S e T e e e Wt S B bt i e e iR ey ver b

montage des VEB KME vor.
Dabei wurde von folgender Rang— und Reihenfolge entsprechend
des Hauptbedarfe (auch international) ausgegangen:

- Kieinlelstungstransistoren, deren Uberleitung in SMD-Bauform
abgeschlossen wird

— Kleinleistungsdiaden, deren Oberleitung mit der Inbetrieb-
nahme mit der aus der Republilk Ungarn importierten Ferti-
gungslinien 1991/92 arfolgt 2

- Logikbaweihen und OFVs

— Bpeichsar

At 1930 wird ein Sortiment von ca. 180 Bauelepente-Grundty-

gen bereitgestellt, das entsprechend oben genannter Ramng— und

Feihanfolge bis 1994 auf ca. 2790 Bauelepsnte-— frundbypen

erwaeitert wird.

Darilbar hinaus gibt es noch 45 BMD-Hauelementetypforderungen,
die nicht in das perspektivische RBaurlementesortiment
aufgenommen wuirdern, weil

- hei b'FbrdErungen'veraltateg nicht sukunfistrichtige Chips
gingesetzt werden miBten

- bei 3T Forderungen bis 1992/93 dar Lyphonkrete Bedart unter
a0 T8tck. pra Jahr liegt

- bei 5 Typen noch technisch-dkonomische Lntersuchungen fir
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die Entscheidung zur Einordnung notwendig sind (BMY &2,

GFE 826, C 46581, IF21, A 283
Pie insbesondere von den Hombinaten HARVA, Nachrichtenelektro-
nik und Keramische Werke Hermsdord geforderte Einordnung  von
I-A~-Dioden im MELF-Gehduse hann aufgrund fehlendesr materisll-
technischer Voraussetzungsn im VEBR KME bis 1992 picht bilan-
ziert werden. Hiar missen die Anwender die 1-A-Diocden {(wig
8Y 3&60) in den vorhandenen Miniaturplastgehiusen esinsetzen.

Biz auf die genannten Ausnahmen kann der angemeldets Bedarf
mit mindestens 90% gedeckt werden.

In der Erzeugnisgruppe fowenderspezifische Schaltkreise liegt
zur feit gin Geszamtbedart von 3 MioStock. vor.

Dieser Bedarf ist technisch mit den vorhandensn bzw. in Ent—
wickliung befindlichen Systemen Fir Gate-frray—, Standardzel -
Ten— und ISA—-Schaltkreise sicherbar.

- Bie 1992/93 werden fivr Bate—Array—- und Standardzellentech-
nik vorrangig die Systeme U 5200/U 1500/U 1520 eingesetzt.
= IThre gleitende Ablisung erfolght kontinuierlich
. ab 19920 mit der Produktionseinfihrung der Systeme U S300/
1500 und :
- ab 1992 mit der Produktionseinfibrung des Systems U S50
aus dem VEB ZIMD.
— Das IBA-System des VER HWF wird weiter effektiv genutzt.
- Neben den ECL-Gate—Arrays fir Schlisselthemen des VEB KRD
wearden im VER HFW erste Entwicklungsabschlisse von ABIC  auf

Der Umfang von anwenderspezifischen Schaltkreisen aus Ei-
genaufkommen erweitert sich somit bis 1995 auf ca. 300 Typen
bzw. Typvarianten und entspricht den von den Anwendern gemel-
deten Bedarfszahlen (Sortimentsentwicklung sishe Anlage 7).
Der VEB HWF sichert die Priparsationen und Produlition flir die
I8A— und ECL-Anwendungen.

Ab 1992 erfolgt in Abstimmung mit dem Kombinat VEBR Carl Zeiss
JENA im VEB HWF die Fertigung von CMOS-ASIC im  Technologieni-
vaatl I bis zu einer Hihe von IMio.Stck./Jahr.

Entsprechend der Veresinbarung zwiechen den Kombinaten Mikro-—
elektronik und Carl-Zeiss—JENA sichaert der VEB ZMD alle Gate-
fArray— und Standardzellenpriparationen sowie derern  Produlction
in Unipolartechnik bis zu einer Besamtstlckzahl von 1 HMio-
Stck/dahr. s

Diese Bedarfzahl wird im Jahre 1992 erreicht (siehe Anlage 7),
sodal3  fir die Folgejalre in Abhdngigkeil von den Kapazitdtse-—
ausel astungsbilanzen im IZyklus 1 der Fertigungsstdtten in  den
Betrieben der Kombinate Mikroeleskbronik wud Carl Zeiss JENA
die weitere Sicherung des Bedarfs zur Entscheidung gestellt
warden mufl. Begebenenfalls sind dabed Priocitdter  zugunsten
von nicht importierbaresn  anwenderspezifischen Schalthkreisen
gageniiber Logik- oder Speicherschaltkreisen zu bericksichti-
gen, die dann faportiert werden solllen.

Zur Weitergptwicklung weedscoer  32-bil-Mikroprozessorsystene
wwrden  bel der Fortschreibung dos perspokitivischen Dauelemen-
te—-Bortimentes folgende Standpunkte des VED KME srarbeitet:
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- Bie Systeme U 80400 und U B0700 sind weiler auszugestal ten

und unter Nutzung von miglichen Smhaltkr@igwﬁrgénzungﬁimpmrw
ten aus der UdBSR, CSSR und VRB bei voller ausschipfung
ihirer grofen Leistungsfidhigkeit umfassend in der Gerdteindu-
strie einzusetzen.

- Die Entwicklung eines Schalthkreissystems U 80900 wurde in
einer ersten Konzeption zwischen den Kombinaten Mikroslek-
tronik und Robotron beraten. Weitere Abstimmungen zur & -
beitsteiligen Li#sung, mit dem Schwerpunkt der Jilanzierung
derr Technologieentwicklung sowie zu den grforderlichen  RBe-—
dingungen und technisch-ikonomischen Konsaquenzen werden bis
S0.056. 1990 abgeschlossen, damit fir den Planentwurt Wisssn-
schaftt und Technik 1991 die notwendigen Bilanzierungen und
Einordnungsvorschl dge vorliegen.

= Zur Bereitstellung eines 32-bit-8Bystems U 80800, das mit
einem umfangreichen Schaltkreisspektrum besonders wvon  den
Anwendearn FHK, KAAB, KRD und KEAW gefordert wird, strebt der
VEB KME any daB entscheidende Bauelemente dicces Systems auf
der Basis der mit der Vereinigung "Mikroprozessoren Kiew"
begonnen Abstimmungen aus der UdSSR importiert werden und
die DDR sich milt bilanzierbaren Leistungsbei trigen beteiligt.
Es ist vorgesehen, konkrete Aussagen und Einordnungen in das
perspektivische Sortiment bei dessen Fortschreibung fir die
Jahire 1991 bis 1995 im November 1990 vorzurshmen.

Die Eigenentwicklung und Produktion der Hauptschaltkreise
des U 80800-Systems ist nach den Orientierungskennziffern
fir den FUnfjahrplanzeitraum 1991-1995 nicht bilanzierbar,
weil solch wichtige Voraussetzungen wie die kadermédlige, die
hard— und soft-ware-seitige Sicherstellung des ausgearbeite—
ten Projektes "Modulares Entwuarfesyeten” und die Realisie~
rung eines Forschungsreinraums zur Technologisentwicklung im

' Forschungszentrum Erfurt des VER KME nicht gewdhrleitet

werden kinnen. ‘

Aufbauend auf den Ergebnissen der vorliegenden Fortschreibung
des perspektivischen Sortimentes fir den Zeitraum 1990-94 sind
in Anlage & die verbleibenden Valutabelastungen fir ausgewdhl-
te Haupterzeugnislinien im MEE aus Uberbrickungs— und Dauerim-
porten Je Berdt zowie der Uberleitungen der Ablisebavelemente

ansgeni esen.

4. GBkonomische Rewertung des fir den Zpitraum 1991 - 1995
vorgesehenen perspektivischen Bavelementesortimentes zur 8i-
cherung und Redarfsdeckung entscheidender volkswirtschaftli-
cher Aufgaben '

Die in der Anlage 11 ip den Haupterzeugnislinien ausgewl eseng

e S A T Y W e v e v e e

Bedarfsentwicklung basiert auf der Jahrlichen Fortschreibung

der Arnwenderabstimmungen und Frotokollierung auf Generaldirek-
torebene des Industrisbereiches Elektrotechni k/Elektronik.

Der ausgewiesene Arbeitsstand leitet sich ab aus:
~ den im August/September protokollioerten Bedarfsabstimmungen

mit den Kombinaten Robotrorn, RuF, EAW, ARD ; HE und Werk-
zeugmaschinenbau "Frits Heckert",
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— den Bedarfsanmeldungen der Bedarfstriger in der- DDR,

- den durch das KME beim MEE singereichten und als Arbeitsma-—
terial bestatigten Entwicklungsrichtungen im EX- und Import
mit den Landern des BH,

~ der eingereichten NBW-Exportzielstellungen und

- den bisherigen Abstimmungen mit den REW-L&ndern zur Durch-
zetzung der als Arbeitsrichtung bestidtigten Ex— wund Import-
strrategie mit den Landern des RGW.

Dig in der Anlage 11 aufgezeigte lLeistungsentwicklung in  den
ginzelnen Haupterzeugnisgruppen entspricht der langfristigen
Konzeption des Kombinates mit Arbeitsstand 8789,

Dem in den einzelnen Haupterzeugnisgruppen ausgewiesensn  Re—
dart und seiner Deckung lieglt folgende Export-/lmportkeonzep-
tion wit dep SW zugrunde, welche vom MEE als grundsidtzlliche
Arbeitsrichtung fir die Vorberesitung des gegenseitigen Waren—
avstausches im vargenannten Zeitraum wie folgb bestidtigt wur-—
de.
' - Mio M/VGEW -

1991 19%2 LIS 1949 1988
Export SW gesamt 1105,8 1185 «T 125&,C 1314, 4 1408.8
davorn ABL F10,40 FE4 7 1608 ,0 1068 ,.5 1131 .7
Import SW gesamt 1862,7 FO00 A FAG041 21020 21424
cdavon A8L g&w,s8 Pis,4 F24,3 G846 89,9

Gamall den zentralen Origntigrungesn sowlie den  vorgesehensn
Arbgitsrichtungen im Kombinat ist mit den LEndern des ABL  ein
ausgeglichenes Export—/Importverhidltnis mit der Tendenz eines
Exportiberschusses vorgesehen.

Im gegenseitigen Wargnaustausch nil dec
glichenes Export-/Import—Verhidltnis nich
tiber den Export moderner Berdtetechnilk d
und Carl Zeiss JENA miglich.

£ UPBER isb ein ausge-
t su erreichen und nur

g Fombinate Robhotron

Zw den Bedarfsforderungen des KME fir traditionelle Sortimente
far den Zeitraum 1991 - 99 hat sich dis sowistische Seite
positiv bekannt. Zu den Bedarfsforderungen der DDR an hochin-—
tegrierten Speichern kopnten auch anldBlich der Tagung der
"Ghonaomischen Arbeitsgruppe" im Oktaber 1989 noch keine Lie-
ferbekenntnisse erreicht werden. 3

Dadurch ergeben sich allein bei hochintegrierten Speichern,
darunter insbesondere 1 Mbit-DRAM in anderer Organisationsform
256 k ¥ 4) und gr#Ber 1 Mbit, CMOS-EPROM's und anwendungsspe-
zifische Speicher, folgende NEW-Belastungen:

1991 1972 1293 1994 1995

- Mio.VHM 26,5 S6,7 60,5 94,5 115,3

chwerpupktlénder fir den gegenseitigen Warepaustousch mit dem
o5,

8
ASL sind die CBSR, VRP und RU. Schwsrpunbktsortiments im Import
aus der USSR sind Bauelemente der Leistungselektronik, bipo-



-
K5

Blatt

lare FK8 und diskrete Bauelemente. Schwerpunitsortimente im
Import aus der VRF sind Monitaorridhren {monochromatisch)  und
bipolare FKS und aus der RU Monitorridhren (monochromatisch),
Stangenmagazing und Spezialrihren zowie bipelare FRKB, Seitens
der RU wurden fir den Perspektivzeitraum bisher keine Import-
vaorstel lungen aus der DDR Obergeben.

Die ausgewiesenen Bauslepsnte-laporie aus dem NBW (Anlage 1)
sind ermittelt suf der Grundliage der Gerdtekonzeptionen  wund
Einsatznormative der Anwender sowle der filanzierung der- ge-—

planten Kapaziltiten.

Danach ergibt sich folgender NBW-Valutabedars:

- Mio VM 1291 1992 1993 1994 1925 197195
gesanmt 124,33 195,6 203,44 265,79 304,65 1098.8
davon
techn. bedingts A T4 30,9 A3, 5 G454 49,0
kap.-bedingt 11,4 1.0 GO, 48 742 G2 234,0
aulferhalb BE

[

0%,2 127,6 148,2 174,0 15,4

e

Stirategie =10

¥ zeitweilige Importe, weil die Bauvlemente z. Z. des Produk-
tionsbheginns beim  Anweender noch nichlt aus  Eigepaufiommen
bereitstehen, da die Uberleitung bzw. Errichtung der erfor-
gerlichen Hapazititen ersl zu sinem spiteren Teitpunkt er-
folgen

Das gegenwirtige Sortiment der Kepazitdtsimporte wird bis 1993
abgebault bzw. abgelist. Auf Grund der Nichtibereinstimmung van
Kapazitdtsaufbar und Uberleitungsterminen neusr JBauelemente
mit - steigenden Bedarfsforderungen dor Anwender ergeben  sich
Jedoch stadndig neuwe NEW-Tmport-Helastungen.
Das betrifft z. B.

Thermodruchkar

elektronische Schreibmaschinen

Floppy—Laufwerke

Festplattenspeicher

Der grofle Anteil der aulerhallb der BE-Strategie und damit auch
der technaologischen Miglichkeiten liegenden Forderungen resul-
tisrt davraus, dall Gerdtesntwicklungen im Hambinat FRobobtron im
Flanteil Schllsseitechnologien in, giner grolen Sortimentsbrei-
te nur monovalent sinsetebare Dauslemente beinbalten, die auch
ein breites Spekitrum an Sperialtechnologien bei  geringen
Btickeahlen pro Typ erfordern.

Dieser erreichie Arbeitsstand st unbefriedigend und Fihrt zu
der generellen Feststellung, dal swlischen der gualitaltiven und
quantitativen Entwicklung der Bauslementeindustrie und den
Haupltanwanderlinien Dispraoportionen besteben.

Der dadurch in Anlage 12 ausgewlesene NSW-Import ist  volks-
wirtschafilich nicht bilanvierbar, Fodaed Pl it reale
Wertung des Arbeitsstandes noch Tolgende Faktaren zu  berdclk-
sichiigen#

N R I
il el

— Die Fonzeption des Kombinates 1991-93 mit Stand 8/89 geht
aus  von einem Investvolumen in Hihe vorm 11,8 Mrd. M und

@inen A-Tuwachs von &. 100 Soesonen.
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- Die fir die konzipierts Leistungsentwicklung  erforderlichen
Mittel nach den Prinzipien der Eigenerwirtschaftung unter—
stellen die Beibehaltung der Mittel! aus dem Staatshaushslt
in der bisherigen Héhe von 2.53%5,-— Mio M f4r WaT  und
3.520,-— Mio M flr Investitionen sowle eine Kreditmahme von

84.000,~— Mia M.

- Der Leistungsentwicklung bei cptoeslekironischen Bausl emanten
wurde die noch zu entscheidende "Konzeption zur modifi-
zierten Nutzung des Vorhabens 001003 Sensorwerh Hohenschin-
hausen im VEB WFB" (WS B 3IF-34/89 vom =1, 8. 89) zugrunde
gelegt. Anderenfalls wirde das Aufkommen 1995 nur 181 Mio
Stick und die Bedarfsdeckung 1991-95 rwischen S& und 71 %
belragen.

- Die wvon den Hauptanwendern der Bedarfeprotokellisrung  zu-
grundegelegten Gerdtestickzahlen stimmen insbesondere bei
Robotron nicht in allen F3llen mit der Konzeption des MEE
Uberein. Die Zielstellungen des MEE sind zum Teil betricht—

lich hiher.

- In den ausgewiesenen Bedarfszahlen und NSW-Tmportforderungen
sind keine Bauelemente flr Video-Recorder, CD-Player und
Satellitenempfang enthalten.

Die in eigener Verantwortung im Kombinat erarbeiteten Analysen
naben deshallb zu folgenden Arbeltsrichtungen gefihri:

1. Bezielte Erhihung der Leistungsentihicklung zur Beseitigung
der Aufkommensdefizite und Kapazitdtsimporte durch

- effektivere Nutzung der vorhandenen und noch zu errich-
tenden Kapazitdten einschiiefllich der Hapazititen des KECZT o

- verstarkte Rationalisierung, Intensivierung, Steigerung
der Ausbeute und Umstellung auf grifore Scheibendurchmesser

2. Die Investstrategie des KFombinatesz in der vargenannten
Richtung ist zu gualifizieren. Unter Berlicksichtigung der
materiellen Miglichkeiten (u.a. TEA-Aufkommen jahrl. C&.
750 Mio M) und der Erwirtschattungsmniglichkeit der Mittel
sind die Investitionsforderungen auf ca. a2 Mrd. M omas, . g0
begrenzen. Da jdhrlich ca. 1 Mrd. M fir Ersatr und Ratio-
nalisierung erforderlich sind, bedeutet das pine stirkere
Rekanstruktion vorhandener Mapazitdtaon.

Dabei ist eine bessere proportionale Entwickiung der Mapa-
zitdten in Forschung wund Entwicklung, Technelogie und Pro-
duktion sowie der innerkombinatlichen FKooperation zu er-
reichen.

3. Gemeinsam mit dem MEE und den Hauptanwendern sind

— die Disproportionen zwischen der Zuliefer- und Endgerdte-
produktion abzubauen und

- die Gerdtesortimente, in denen Dauelemenle auflgrhalb der
Bauslementestrategie rum Finsabs kommen, hinsichtlich ihrer
volkswirtschaftlichen und Valutasffektivitit zu prifen.
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4. Beratungen mit den Hauptanwendern zur Einengung der im
Eigenaufkommen bereilzustellendsn Sortimentes und Erreichung
hiherer Frodukitionsstlickzahlen bei Durchsetzung der Export-
fImportionzeption und Erzisglung 2ines hiheren Niveaus in
der Spezialisierung mit den RGW-Partnern und Prifung von
Industrigkooperation mit NBW-Firmen.

Ee wird vorgeschlagen, die Arbeilt suf dieser Basis bis Ende
Januar 1990 durchzufibren und sy einem neuen drbeitestand
zusammenzufassen.

F. Aufgaben, Zielstellungen und MaBnahmen zur Lisung noch
nicht geléster Probleme bei der Einordnung und Realisierung
van Forderungen der Anwenderindustrie :

Ausgehend wvon den im Abschnitt T der Vorlage behandelten
Bewartungen und Einordnungen neuss Jauslenente in das perspelk-
tivische Sortiment ist es auch unter Nultzung aller gegenwirtig
realisierbar erscheinenden applikativen, technischen, dkonomi-
schen und RGW-Import-Méglichkeiten nicht miglich, auf der
Basis der mit dem Plamenbwuwrf 1990 und den vorldufigen Qrien-—
tierungskennziffern flir den Finfjiahrplan 1921-93 verflgbaren
Fonds alle begriindeten Forderungen der Berdteindustrie in das
perspektivische Sortiment aufzunehmen. Es handelt sich dabei
um folgende Erzeugnisgruppen (vgl. auch Anlage 9.

= Unipolare Leistungs- und Schalttransistoren, §fir deren Ei-
genentwicklung wund Produktion bis 199% keinerlel techno-
logische und materiell -technische Voraussetzungen im VEB
KME geschatfen werden kidnnen. Die in der CEBR und  UdBSR
vorhandenen bzw. in Entwicklung befindllichen Typen weichen
in entscheidenden Parametoern von  international  Oblichen
Bauelementen ab, so daf sie in der Gerdteindustrie der DDR
o it erheblichen Mehrauwfwand (Zusaltzbeschaltungen,
griBerer Leliterplatten- und Volumsnaufwand, Mompatibilitits-—
abweilchungen? gingesetelt werden kinnegn. Der Besamtbedarf
steigt bis zum Jahre 1995 auf estwa 4 Mio Stick pro Jahr.

= Suppressordicden und Doppeldurchbruchdioden, die im VEB KME
bis 1993 nicht eingeordnet werden kinmnen und zu denen  auch
feine REBW-Entwicklungen bekannt sind,
Der Gesamitbedarft dieser Typen steigl bis 1995 auf etwa 2 Mia
Sticik pro Jahr. s

— Spezielle Ledstungstransistorep.und -module inshesondere £ir

die Antriebstechnik in numerischen Steuerungen und die
SchweiBtechnik.

Par GBesamthedarf zu dem gogonwdrtig keine RBE-Taportnéglich-
keiten bekannt sind steigt bis 1995 auf stwa 1460 TStick pro
Jahr,

- Bei optoelektronischen Dauelementen honzenbrieren sich die
wegen  fenlender materiell-technischor Varaussebsungen  Fir
eine SBerienprodultion offenen Bedarfedechungeprobleme auf
LCO-Anzeigen der Z. und 3. Goneration scowie CCD-Zeilen und -
Matrizen. RGW-Importmiglichikeltan bestehen dafidr nicht. Der
Gesamtbedarf steigh in Jahr 1999 auf etwa 500 T Stick e
Anzeigetableause und 100 T Stick COD-Taued waente.



- Micht+lichtige Epeichsrbasuslensnte B o o s
migrbare Logikanordnungen EFLD s EEFLD a} Iu i im VER KME
bis 1995 weder in der Forchung und Entwicklung noch won den
Produktionskapazitidten her milt den einscltezbaren Fonds bilan—
ziert werden, Aus der UdBEBR sind Entwicklungen von EEFRGM-
Speichern bekannt, die bei entsprechend positiver Erproobung
einen grofen Teil des DDR-Bedarfe declken  kinoaten,  Master
wirden bestellt und Fir Ende 19B9/dnfanyg 1990 zagesagt, sine
léangerfristige kommerziglle Verfigbarkeit konnte Jedoch
bisher nicht protokolliert werden. Der Gesanthedarf der DDR

wird bie 1799 auwf stwa HOO T Stick pro Jahr steigen.

~ Spezrielle DRAM- und SRAM~-Spaichsrbavelenente Flr anwendunygs-
sperifische Einsatrzwecke {(Video-Speicher,  HMultiportbauele-
mente, FIFO-Bpeicher u. &a. in ver ﬁﬂnxwulnwn Organisaticnen
und kurzen Zugriffszeiten) kbmnen im Hinblichk auf die not-
wendige Honzentration der F/AE-Arbeiton 1o Stamobelrish des
VER MME auf dieg dringend anstehenden Welterentwicklungen von
Mikroprozessorsysteamen; schnellen Logikbaureihen, CMOS-
EFROM-8peichern im VEB KME nicht eingeordnet werden. Dabei
mul  auch bericksichtigt werden, dal der vorgesshene For-
schungerginraum  fliir des Forschungszentrum Mikroelektronik
Erfurt biz 19959 nicht realisiert wird., Der Bedarf solcher
Bauelemente wird bis 199% anf einige 100 T Stick pro Jahr
und danach auf stwa 1 Mio Stick pro Jahr steigen.
REBW-Importmiglichikeiten eind 2. Z. nicht bekannt.

Zur schrittweisen Lisung dieser aoffsnen Frobleme werden folgende
MalBrnahmen vorgeschlagen:

— Nutzung aller multi=und bilateralen Bezishungen und Beratun-—
gen im ROW Imporitmiglichkeiten zu den genannten Typen, Ins-
besondere bei unipolaren Leistungs— und Bchalttransistoren,
nichtfliachtigen und spezialen Speichorbagelementen; =zu er-
schliefen und in konkreten Vereinbarungen zu unitersetzen.

Generaldirektor der Hosbinalbe, in deren Berdltelinien

Miis
solche Bauelemente singesetzl werden mlissen.
T.: laufend mit jihvrlichsr Fortschreibung im  perspekbivi-

schen Bauslementesortiment.

-~ Minimierung des fir nicht sus dem REW beschaffbare Typen in
den ndchsten Jahren erforderlichen Bedarfes durch Bedarfs-—
verteidigungen und den Einsatz verfigbharer Sortimente, auch
unter Inkaufnshme von Mehrauwfwendungen  oder  vertretbaren
Kompatibilitatsabweichungsn wajﬁwwﬁta.

@

Generaldireltoren e hau llrmbntwnm

V.t stel lenden und -
anwendendean Industrieswelgs
T3 38 %u 1950

- Ausarbeitung und Abstimmung einer langfristigen Speicherent-
wicklungs— und Anwendungskonzeption milt dem Ziel, Vorschldge
fir eine umfassende bHkonomische Verworltung und Ausnutzung
aller entwickelten neaen Jasistechnologion sowie dazu aufge-
bauter Kapazitdten in der DIR dom Miondoler Fidr Eleskirotech-
nik/Elekbtronik zuwr Entscheidung vorzulegen.

V.: Generaldirektoren der Mombinste HME u. K L al
ArtweEndeirn
T-3 30, &. 1990
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Zur Untersetzung der Leistungsesntwicklung in den Erzeugnis-
gruppen Bipolartechnik, Leistungs— und Optoslekironik werden
z. 7. gemdal Ministerauftrag entsprechende Vorlagen ausgear—
beitet. In Abhangigkeit wvon den Entscheidungen zu diesen
Vorlagen sind weitere Vorschldge und Mafnahmen zur Fort-
schreibung . des perspektivischen Bauslementesortimentes in

diesen Erzeugnisgruppen vorzunehmen.
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anlage_1

Neus Beschliisse des Ministerrates, die Rickwirkungen auf die
RBauelemente-Herstellerindustrie haben

. - — o S o 3 " T T et o v b on S W hpw W e e e e e e e e et e St G SR M WE G W T MW e e e e w e =¥ SN S e we v ey e

MR-Feschlul 71/5788 vom 11.8.
RBaschlusses 3T/ 7/87 vom 7.5. 1787
Bteusrungssystens

988 zur Fortschreibung des MR-
7 zur Konzeption eines modernen

MR-Beschlufl 73/4/88 vom 10.3,1988 "Heonzeption zuw Entwicklung
und Produktion von Schutztechnik +ir das Elektroenergiesystem,
sowie zur Sichérung eines zuverléssigen Betriehes der derzeit

9 =7

pingesetzten Technik"{(W8 E 2-153-1157/87)
MR-Beschlul 01-91/%9/89 von 23=3¢1W39ﬁ“EﬁtﬁthwidﬁﬂﬁE Aufgaban

Czur  Entwicklung und zum Einsats neusr Hochspannungsgerdte und
—agrnlagen sowie von Schutztechnik Tr das Elembkirgensrgiesystem"”

MR-Beschlufl 02-10S/9/88 vom 22.12.1928 zur  Streckenelektrifi-
zierung der Deutschen Reichsbahn

MR-BeschluBl 02-119/13/89 vom 21.46.1989 Uber den Stand und wei-
rare MaBnahmen zum Einsatz der Lichiwellenlelitertechnik in der
noR (YWB RB2-RB5-0375/89)

ME-Beschlull GI1-103/1.3/89 vom 21.4.1989 zur Information Uber
die Durchfithrung des zentralen Seminars des Ministerrats zum
effektiven Einsatz von Elektromotoren (DS 245/789)

MR-BeschluBR 01-103/1.4/8% vom 26.5.198% zum Berdcht zu den k-
gebnissen bei der konsequenten Durchflhrung der im Flanteil
Beschleunigung der Entwicklung und Anwendung der Mikroelektro-
rik,CADSCAM wrd Rechentechnil srnthal tenen Aufgsben
{VWW5 BZ~B5-0196/8%)

MR-BeschlulR 01-103/10/89 vam 29.6.198% lber die Realisierung

der Grundkonzeption zum weitoren Ausbauw des automaltisierten
Datennetzes A

MR-Beschlufd 01-103/4/89 vom 29.86.1%8% "Frotokoll zur Verlange-—
Fung,Prézisierung wnd Erweiterung des Generalablkommens EUBET
filr den Zeitraum 1991-2000" .

MR-BeschluB 02-121/5/8% vom &.7.1%89 lber die Informatian zur
" Realisierung des Investitionsvoriiebens -Kapazitidtserwsiterung
im VEB MME,;T.Bausbschnitt(ESO III)
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Bauelemente-—lberleitungen der Kombinate Mikroelelktronik und
Carl Zeiss JENA
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folage 3
MBW-Valutamittelbedart Fir Forschung und Entwicklung 1989

Industrie- Bedarf 1989 Bomer kungan
TWEL ges. I-Themen EVO=Thsmen
{TWM)
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Da 300 21 1.4084



. vt Gk

Erreichte Sicherung der Staatsplanthemen der Geriteindustrie
1990 {(Arbeitsstand 10/89)

gingereicht gesichert gesichesrt mit nicht gesichart
mit v parspekllv, iEimmatz van JE
fiigbarem . Sartiment aulerhalb der
Sortiment Strategia)
HRD Z3 7 R B

KEAW i Ei 7 : =
ERF 3 - i =
K Haus-— i i H g

haltsger.
FNE 11 57 4 2

EWo 1 1 = A

WME % 2 5 -
KEB 4 4 - -
EMWH 4 3 2 1

KNARYA 1 - i : -

KT E1 2 18 11
gesamt MEE 112 S0 il 30

aufderhalh MEE

— Pa—— I T T S 00 L i ot P FrE e Yy 4 oy e o T, AT Mt b e . P R S B sy o i S 5 e

FHE/NEM = e SHE &

A I3 fussage zur Themensisherung liegl sceitens
AdW z. Z. nichk vor.

Gbrige 90 79 h 11 B

gesamt 124 Ty : 1a =

e e e e o — — _....._—..—...........u..__._........_--_,..._p—._-..._w—.._—_wh_...._.....m...,_.._..-n“m._—-.—...,-..—wuw._..-_-.—-...—-..

* NSW-Importe erfolgen nur im Rahmen dor bestitigten Realisie-
rungskonzeptionan

#¥ Ein Thama (CNC 800) enthidlt auch Touel emente aularhall dos
aortimentes  und  iset duwrch Bonderentescheid dos Minigters
gesichert
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Forschungs— und Entwicklungsthemen 19%0 mit hoher
Valutabelas?ung
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Fombinat Themns Bavelement Mittelaufwand
1990 {TVM)
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Das o.g. Bauslemente-Sortiment liegt zum Gherwisgenden Tejil
1 LRy
N Wt ®

auflenhalb der Bauelemente-SBtrateglie bis 1

¥ Der Valutamittelaufwand steht im Zusammenhaog mit zu  Fferti-
genden Musterstilckzahlen schon 1990,



gnlage &

1990 his 199%

1990 49E1 :

ES
EG 1835
max . Var.
Durchschn.
1820-22 *%%
1823 #%%
1845
1850
AN ®EE

K

KE

i
K

BIE

g
g
s

Plotter ¥ &414
F 20002 W

FCM
SFS-MRS 710
ICA 720 {1sbit)
0Aa 720

FFBE IV.GK
FFSE IV.GBK (KRD:

B

199%

&
e

4. -

B850

14600
10460
SO00
1971
8000
E56000

1570

g
FTHO0O
=000

140000
15Q00

]

0 -4

-

$a

¥#% Neuss Tunsrkonzept

*¥# Gegenwadrtiger fArbeitsseland bel der Fegli

beid

5
Fiste

1400

Qg

Z000
855
000
SEGOC

200

5

124
104
a0

S
e

103

L i
Al

200

710

IZ00Q0

SG00
10000
e 1E0O00

fhaliga]

Nach Einschitzung des VEB KRF ist

dar Abhnahme

Srmgaben i

@ineg

{450

SO0
1000
A
800
] &000
Eieie

A o B

durch

4

Abl tsung duwrch EB 18I0

220

Lty
1000
337

800
1 &G0
a0

b -
!

C

!

7

i £

[

HO

3

SO

160
24000
J000

FEQAQ

14300

»
LG

Prol sradus

1a0F5tci.

slarung

Hauptar-
Teitraum

maglich.



Beitrag der Kombinate Mikroelekltronik und Carl Zei T
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Anlage 7

Informationsiibersicht Uber die Bauelementescortimentshearbei-~
tung, die BGestaltung des perspektivischen Sortiments ein—
schlieflich technischer Bewertung

o e e e S e W Tar T W W e e G e bnd e e AUe W was e e e R e e G WS W WA NS e M A S e S e e S me e e e S

In Vorbereitung der Foritschreibung der Jauslementestrategies
wurden 742 Bauelemente~Entwicklungsantrige singereicht

davon 470 Bauelemente-Einzelanlrige gemdl Verflgung 39/78
des Ministers fif Elektrotechnik und Elektronik
urid 272 Bauelementeantrige in Homplex sus Einsatz—/Reali-

sigrungskonzeptionen 2u den vom MEE bestatigten,

ausgewdhlien Anwendungsschwerpunkten (Bchllissel -

technologie-Themen und ausgewidhlite Honsumgliter?.
Im Ergebris der technischen und Skonomischen Bewertung dieser
Fauelementeentwicklungsaniriges zwischan Hersteller und
Anwender wurden

Wngen in des perspekiti-
vische Sortiment bis 1995 eingeordnet, davon

113 Forderungen Uber Eigenproduktion (72 ASIC) wnd
20 Forderungen Gber REW-Tmporte.
Entwicklungsioprderungen_als Soodertypeo mit  einge-
schvdnkten Anwendungsygebiel eingeordnest.

133  Bauelemsnteentwicklungsf

fia
I
i

77  Bauelemente-Entwicklungsfocderungen  durch

aktive naArbeit auf das perspektivisch vertigbare

Z14 Bauelemente-Entwicklungsforderungen muflten aus
Gkonomischen Grinden ( Mindermengen, sinmalige Be-
darfsforderungen u.a.mn. ) sowie aus materisll-techni-
gchen Grinden {(W.a. z.7t. fehlende Basistechnolo-
gien? suridchgawiesen wardon.

112 Bauslemente-Entwicklungsforderungen, die s=ich =zu
gtws 40 Bauslementelypen suszannenfassen lassen (vgl..
Abschnitt %), missen auf Srund ihres strategisch
langfristigen Charakiers weiter bearbeitel werden

Unter Berlcksichtigung der unten dargestellten wissenschaft-—
lich—technischen Grundrichtungen dJder Bawelssentoentwiclklung
warden nachfolgende konzipierte Anwendungsschwerpunktes zuneh-
mend besser gesichert: '

iionen, industrielle Steue-

~ Neug Rechner- bzw. Compubergenss
rungen wund Industrisrobotsr duroh

»  Heiterflhrung der srbeitsteiligen Entwicklung swischen

Anwender— und  Tausliementeherstelleriionbinaten bei rimr
z=chirittweisen Uberleliltung peripherae Frozessor— und

S~ und o

e

Controlier-Schaltikrelse f0ir daw sohns! Lo

Frozges etam entaprechend dem

T or ey
i T Y




Weiterentwicklung des Technologienlveauws mit dem ILie
der Beraitstellung von hoch- und hichst ~iarten Spei-
cherbauslemerntan, wie 2O6-FbDiL-8RAM, Zhé&~Kbit-EPRQM,
1=Mhi t-CHMOg-EFPROM S 6 A*thﬁwﬁ?ﬁﬂ, 4-Mlai L~DRAM  und
EEPROM +8r noch lelistungsfdhigere Spe

Entwichklung wnd Proguklion veon anwe sifisuhan
Schaltkreisen auf der Basis des ISA-, Gate- ﬂ.r v—, Stan-~
dardzellen— und ECL-Balte-Array—(D &00,0 1200 Konzeptes
fiyr neue Rechnergensrationen in Arbeitl ¢w$1ung mit  olen
Anwendarn

bl

Einfihrung bipolarer Bauelemente in ECL-Technologie mit
Schaltzeiten von ¢ 1 ns mit Uberleitung srster Vypen nach
Investitionsabschluld

- Neue Fonsumgiiter, einschlieflich Erzeugnisse dar  vor- und
nachgel agerten Frozesse, durch i

[ e

neue Schalthkrelise fiir die 5. hohomeopbion Farbfearnseh
anpfanger

Bauelemente Fir die Satelliteteapfangsioeonn

Bauslemente flr die klassieche ﬁuulru:u“iﬂ

Bauelemente i Videoreoordoer

Wandier—-Schaltkreise und Pricisionsbauelemente

~ heus Beradte der Mechrichhentechnil; dureh

= A

Veiterantwicklung  von Baueclementen flr die Nachrichlten-
technib, wie SLIC R

’ i -

grschisdencte  Anwendungshbireiche dor Volliswivischatl Ty

multivalent nutzbare Bauslemente, durch

und
men

Aufnahme von Bafs-Bauwelemonte-Eotwicklangen  fidr  Fregueo-
zen Uber 17 8BHr mit Entwicklungsahschlal nach 1994
Entwicklung hocheperrendor bipolarer  Leistungstransisto-
ren

Entwicklung hachimtmgrierww Hpt ﬁuT;Lhu11{¢ui~wm wie LED~
Matrix—Controller undg Mol btifunbtioosconlrol 1ae

Aufnabme von elskbrisch progeamnd erbaeen Loglbbauel enenten
in das perspektivische Sartiae L
teistungsarme Bauelamenbe {‘JHL-‘ Phe (s 3 msl) auf der
Grundlage weiner nauen Basictochnologie in  Advanced-CMOS-
Tty |

weitere Duwohselzung deg

%,
i
i
i

ik wirerEldchenmert i or e o

Bauelemente auf der Basiy dor mit-den Anwendern  abge-
shimmlen Sortimente und Lunnw @l L mng \mrlamwripv Dy
den, Transistoren, analogs halllireld Logi kschal bt~

kreise und hiber integrierte Schalltireise! sowis der  Bi-
cherung  der Ionvestitionsn  und Tmm finniadd Staatsaufbrag

wur SBMD=-Terhinil:

1 r '

N R e
drald o md o g

e

coneiplerto Twewnt i Vorbe-

LG des rteltages deye woed cprer Durchsshizsung

Bchlisse] technelogie Milroeleklronik in &llen Bereichoen
\

Volhkswirtschaft dm DDR wel terag ginelige Vorausssizungen
die Realisierung der FIine Himuuuwthuﬁt e Tachmih 1990
der Fﬂig@jahre in der bauslomentehor=tellenden und bauele-

teanwendenden Indusbrie geschoff
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Die Bedarfsentwicklung stellt sich per 9789 wie folgl dar:

J alir 1HER0 1954 1995
.F.\ﬂ” |1\ ? )
Gate-firray 1ig &G 002 1357
Sltandardzalle | FAT 1890 1954
ISA-Svsten Fa0 A7 412 248
ECL — Gate-Array o - 30 150

Zur Sicherung. der Anwenderbedin-fod see werden Qe die Tapgfed
stig konzipierten BGW-Impgrte hinaus wca. &00 Bauelemente-
Typen aus dem RGW themengebundan in gorii J?H‘HEGC}E ivlen mit
Kleingr Anwendungsbreite zw Sichereng der Seritegenraaciiseer—
te zur Verfigung gestellt., Maupltpartner waren und bleiben die
UdEER und dise CESR.

Zu ausgewdhlten Schwerpunktlindern ergibl sich aus gegenwdrii-
ger Bicht nachfolgender Arbelitsstand flr die applikative Zu-
sammenarbeit bei perspektivischen Schearpunktsortimenten:

UdSER

Die Sortimsntserbtwicklung skbivers slekivonischer  Jsuslenesnte
erfolgt weiterhin in groffer B;ﬁltmi wobel der Entwicklung
miaderngr schnellar Mibkroprosessorschal bhreissiltze  (CMOS-EMR,
1&— und 32 bit),; Speicher-I18, Lm91kw1a und  Fansumglter—-I8
arhihte Qufmer%=amk91t gewldmet wird. Dig Ligfersituation hat
sich im Vergleich zum Jahr 1988 aufgrund der begrenzten Ferti-
gungskapazitidten wnd des zunehosnden BElgenbedar- s nicht  ge-
bessert.

Bei nachfolgenden kanbrelen Sorbimaoben Del ovon dan genannten
Orientisrungen suszugehan:

Fal=Tg | ~ & Typen PAL's [Berien KM 1805&6/KR 53538) sind i
den dringendslten Bedart der DDR lieferbar.Als

proplematisch sich das  international
nicht kompatible hitse. Diese Entw1;h1umgu—

richtung wird ipglder dSSR nicht weiter wver-
folght. Piw sur abl dsung durch eigene Entwick-
lungen (EFLDY, witd in der DDR auf den Eincatez
dimser QLL\ Lhirgi g : i

nriegntisrt.

FRET - Orientisrung der Dnwenoss auf ol taciz i Er-
|

walterung befindliche Reihe

! 0 ol
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pliart. Die Zu

Applikation
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Die Sortimgntsentwicklung in der CESR 188L sich mit dem star-
ken Ausbau der ALSE-Reihe charakterisieren. Es besteht auf
C88R-Seite Aufgeschlossenhaell und Hooperastionesbhereitschaft e
Entwicklung wvon Bauslementen auf Basis der besherraschten Tech-
nologieniveaus II-11I (winschl. Zweisbonenmetallisierungl als
Gegenleistung fir die Bereitstellung von Speicher—-I8 und Mi-~

> q

kroprozessorschaltloreisen.

Die bisher gute Zusammenarbelit zwischen der C8BR und der
auf dem Gebipt dor leistungselelbronischen Bausleamenle  ist
welter auszubauen mit dem Ziel, die in dor Anlages 9 enthal-
tenen Probleme siner Lisung zuzwfihren.

Sgitens der C8ER bhesteht Interesse-zur Zusammonarbeit auf dem
Gehiet der Konsumgilterschaltkreise {(neus Ferseshgeneration,
Videorecorder, CD-Flatte). Im Rahmen der applikativen Zusam-—
mensrbeit sind gie technischen und produktionszseitigen  Még—
lichkeiten zu prifen und arbesitsteilige Lisungswege abzustim-
men .

VEE

Pie Entwicklungsvorhsben der VRIT aud des Gebiet der Mikropro-
zessar—I18 (wie periphesre I8 i 80845 und S0C284)  und  der
hchstintegrierten Speicher biate aussichtereiche Ansatz-
punkte fir eine Verltiefung der Zusammsnarbeit.

Aus der applikativen wissenschafili Lechnd schen Zusammenar-—
beit mit den Landern des RGW ergeben sich flir die Foritschrei-
bung des perspeiitivischen Bausleneniesortinsnties aus gegenwdr-

tiger Bicht faolgende Erkenntnisse:

1. Um den perspeittivischen OSnforderungen dee DDR-GBerdtein-
dustrie bei der Berelitstellung mikroelektronischer Bau-
glemente zukinftig noch besser entsprochen zu kinnen, ist
die applikative,_ _strategische_Vorlsufarbeit__weiter =zu

1Ergang _in_kommero

2. Daflr =ind die sich abreichnenden =
dipngungen in diessen L3ndern : | L BEen
geeignete, differenzisrte & olyerungen Fir die Ge-
staltung noch effektiverer, kopliretor A&rbeits- und Infor-
mationsbeziehungen abzuleiten.™"

e e e e e vaw ey tw L
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gnlage 7

Wichtige
entschieden werden konnte

et el S —

Anwendsr forderungen Gh

ettt R T T I p————

-
&

deren

Alatt 3
dnung noch nleht

F.1. Unipolare Leistungs— und Schalttransiszstoren

Hauptanwendungslinien

Fombinat

Voraussichtlicher
Hedarf 1995 i
Mio.B8tek.

Machrichtentechnik
{digital)

Automatisierungs-—

technik

Monitoroe und peri-

phers Gerits

?.2. Buppressordioden

Nachrichtentechnilk
KFZ-Elgktronik
Automalisisrungs-—
technik

Artriphetechnik
g SchweiBumr-ichtor

Numerische Steusrungen
und Merkzougverwaltung
Rechentechmil
Automatisiorungs-
technik/Reglor

Fraz. Ger&lebaul
Unterhaltungselek-
tironik

LCD-Anzeigetabl eaus

Bohireibhtechnik

Unterhal tungsel ek-
tronik
Mobile
gerite

Batterie—

Anwendungsspezifische Spei

CAD/CAM-Tec
Numarische Steusruigon
Auntomatisimrungs-
technik

i e

Spezielle Leistungstransistoren und

HAAB /IKEAWAFH

KRD

LR

FIMIE

KKWH
AT

ShTE AL

EAR A S R

FHI/KAAT
ZIM/KEM

Nichtfllichtige Speicher und EFLD's

FHE

KR

[ALT I

KAAR/KENN

U™

ey "
BT u. e,

|
R

S el 4
wher do /

FEMW AT

I i,

s

O e

I
b B

b

~Modul o

Ogd

0,05

ALGE
cherschal tkirei=s (DRAM, SRAM)
{ -
5
FAAR/RE RN 0,00
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anlage 10
Ubersicht Ober das perspektivische Bauslemente-Bortiment 1990
bis 1994

10.1. Bortiment U 80400 und U 80700

e A4 e e T T v e e v G e G ey

S oy — — i —— o o o

1 U BO&0I RACSE VER MME 18820 ET90 R e Ll =68
180 2=ZFL

= U 82720 D4 VER MME 1990 LTaw AMs LIF--40
Grafik-Display-Controller, BHC

3 MHE B051 " CHBBR Pl BT BI=he

4 U 82530 D04 VER MME 1990 L s .

' - Serieller Kommunikationscontollar, SCC

3 U 82805 FC VED MME Entwicklung au £
Token Bu=s Modes (TIMD

& U 80&06 DCOS VER MME 1983 2ZTI0 SMHz DIF=-20

Iue-Controller

VEE MME Entwicklung ausgespizt

y Token Buz Comtroller (TR

8 U 8046808 RT VER MME L8RG8e  ZTR0 LR
Fehlererkennungs-und korreltur-15 (EDC)

nCos VED MME 1982 RT?O M DIF=20
Bus-fArbiter

10 U 80810 RC1& VEDR MME 1990 ZT20 S LCCC~48

Dual Fort RAM~-Controlloes (DPFRCY

=4
£
m
&y
o
o
~
A
)

N
iy
3
o
o~
[
~

y TR Pt n
i ST S L O S oY

11 U 805411 REOB VER MME 19932 F
Advanced DMA {(ADMA)

12 DE 80412 CC VED HWF 1990 ZT90 i
Taktgensrator {(CLED)

1Z U 80413 DLCOS VER MME 1923 - PTA Bz LDIF-40
Numerizcher Datern Frospooor (NDE)

14 DS 80414 D VER HWF 1294 PTAH s DIP-20
Ethernet Manchester Encoder/Decoder (LAN)

15 U 82536 pLCo4 VELR MME 1990 LT90 A DIF-40
Ldhler/Zeitgeber Mt FParallele E/0 (CID)

> -

=
-
ix]

le U BI272 DLCOS YET MME 1990 LTAY M= NIF-4Q
Flappy Disk Contoller (FDD
i7 U 8C&ti7 DC VED MME 2 P Bun
E-Bus-Contoller mit MO OF-Tuo
I8 U B0&i8 IIC YVED MME 1990 |
Winchester Dick Conbtroller (WD

1% U 80519 FC VER MME 1993 PTA OFP-&4

| P, J
1

Ethernet Data Lindk Conbeol
20 U B0&Z0 FLCOS VER MME 1993 Py 4
Multifunktions-I18 (TFD) Chos



21 U 80821 FC VEE MME 1993 FTA QFF-100
VEA-Controller (VBA), CMOS ,

27 U 80422 PO VEE MME 1993 FTA FLOC-44
Farbwarttabelle (CLUT), 0HMOS

Schnelles 32 bit-Mikroprozgssorsysten U 80700

U 80701 VER MME /L 18991

1
I2-hit-CFU
2 U 80702 VER MME 12/92 1997
shlerkorrektur Fflyr FPD
5 U 80703 MME /ERD 12791 1997

Gleitkomma-—Froressor
4 B8 2810 DC VEE HWF 4/88 1989 LTI
d-hit-Bechisberegister, B8TTL
U 80705 VER MME 12791 1993
Disk-Controller, l1é&-hit-0PU

]

& DE 8&0%9 IO VEB HWF 11791 L
o MP-Interface, UNIDUS
7 U 8o7Q7 - NVER MME 12791 1991

DLART, 2 Berielle E/A fir DEC-IC's
g DL 8541 DT VEB HWF /4788 198% LT
4 ¥ Bum-Transceiver
7 H 80708 MMESZMD 1317591 1992
Frozessoar-Gatae-Array
5]

10 DL 8440 DC YEB HWF 4488 1989 LT1
irige

4w Leitungsempfi 3
i1 U 80711 MHME /S ZHMD IBSRL 1922
Ptuforﬂn. Gale-fryay

12 DE 8483 IDC VEB HWF 11491 1g91
HB-Bus—~Contral 1er

i3 FOS59 WNI SU Verzeichnis 1 1@?;
Interrupt-Lontrolls

i4 g 8501 DE VER HWF 13794 1??1
f-Bus-DMA-Protokoli-Chin

15 K 559 IRS SU Verzeichnie 1 1997

G--Bus-Transcel var

22 U 80722 VER HMME &5 19%4
Ulwhm Proxessor
25 U 380723 VER PMME “
: Sclress-Pr [ fs
24 U 8av24a VES h“ i
7 Video—Bate-frray
28 U 80725 IHMD/ERD 1994 sl
Giis—-Bate--frray
Ll U 80724 MO SFRD 199 g

Flaws—-Sipuor-1
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Bilanz Bedarf-Auflkommen aktiver slelbtronischor Bauslomnente

Mic.8tck. 1991 1093 1993 1 Re4 1995
Badar+t ges. F5,80 10/ 70 150,80 1835, 20 143,00
Bedarf Inland 90,3 103,70 124,50 144,30 155,30
Eiganaut kommen FEg 7 115,70 123,80 135410
Import SW 4,70 SR 4,20 i e bl
Import NEW &, A0 G TG 11,00 15,90 11,30
dairunter

technisch bedingt 5,90 . T T A L O0 5:10
Kapaz.Importe 0,10 020 2500 70 T, 00
aulBerh, 8tirategie 40 a, 80 1,80 2,240 S

Differensz 11,40 1,70 -, 10 10,30 11,00

B T P I

2. Bipolare integrierte Sc

fio.Btck, 19%1

fedar+ ges. 176, 00
Badar+ Inland 165,00
Eigenasufkommen 0

Tmport B8R o 16 2
Import WNEW el 9,72
chavrunt ey
technisech bedingt 0,469 098 1.%2 Vpdd 1,31
Fapaz. Importe 1.47 Vg &% Erds 03,09 1,07
aufferh.Btrategie Sy 0 5430 AdE 7oA 7 A0
Ditferens 20,84 14 1y o “d 1382
¥ 3 L] +
2. Optoslekivanik
Mi o Bl 1991 iaeR 1 e 24 1925
Bedart gas. ! 194,40 §94, PEG 10 S5, 50
Baedart Inland el 132,40 141, I
3 bt g - § 4 : v P
Eiganautikomnesn 1 LT L, 70 L,
Import SW
Thaoort MIR
DiTfarens BRI 790 A0 T l5
i r i




FMio.Btok. PR 194 AE90 i994 1995
Hedars ges. RO, 10 2 TEE DPLLTO B9% .90
¢ " 395, 90
Bedarf Inland 186,70 191,90 o 0 286,560 wBT a0
Eigenaud kommen 197 30 PN 50 F00 -0 201,20 2000

-

Impaort SW 18,10 19,50 20,80 24,50 26 ;30
Lot NBW Q.80 g Tl 11,00 A7 A0 Ha, 50

1 an o
LYy

£ [ i bl

Diffoerens =13

Mio.Bltchk, 1921 1992 1993 e 1995

L ot £
[EER o

Badart ges. 223,20 b A8
Bedarf Inland 134,40 202,10 220,60
Eilgenauthomnen it B NG S5 30 BT .80
Import SW 13,20 13,40 13, 2C
Impart NSW 0,325 it elo 1,40

Differenz il o 8.90 4 70




B . i

NSEW-Importbelastung (Rauelements)

Logi i /SMD 8,7 2,9 7.4 8,7 541 32,5

MFS/Speicher 41,5 75,6 &4, 78,3 i17,2 T97 0

Summe 49,8 78,5 71,% 2 122, 279 5
¥ 4 3 ¥ ki ¥

2. Bipolsre integrierte Schalikreise

Mio VM 1991 1992 R 1994 1995 2195
Imp. f:3chi.

Technol . KRD S0 ,0 90,0 98,0 108,0 1220 468, 0
techn.bed.u.

Kapaz.Impg. 14,2 1140 s L5 7 204 it R
Summe &4 ,.2 161,00 A1143 kLR 143 ,1 it 6 M

T NI N e T R e e Tt ik L i T T R . o g e b i i

LED/LED/BEK 2
LLOL  Zum+PCM) O,
CCD{Autoforus) =

L.CD =R Ty . 4,7 281
Summe I 8,1 1o, 13,6 478

s A g
Kapar. Imp. - 2,83 7 b ) S0y 29

Imp.aulBerh.
d.5trategie 1,22 1,94 Ty 00 D T 2,80

o "y - - — 4 ; j "
Summes ng_:f 4,‘_.'-7 L0 B i, A % ﬂi?i—"&‘. l\w;i“
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